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JAN1N6080 [MICROSEMI] 

Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 12A, Silicon, HERMETIC SEALED, GLASS, G, 2 PIN; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 JAN1N6080
	生产厂家：	
	    MICROSEMI CORPORATION
      
	描述和应用：	Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 12A, Silicon, HERMETIC SEALED, GLASS, G, 2 PIN
 快速恢复能力电源 超快恢复二极管 快速恢复二极管 超快速恢复能力电源
	PDF文件：	总3页 (文件大小：229K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：JAN1N6080参数
	是否无铅	  含铅
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Active
	包装说明	O-LALF-W2
	针数	2
	Reach Compliance Code	compliant
	HTS代码	8541.10.00.80
	风险等级	5.37
	其他特性	METALLURGICALLY BONDED, HIGH RELIABILITY
	应用	ULTRA FAST RECOVERY POWER
	外壳连接	ISOLATED
	配置	SINGLE
	二极管元件材料	SILICON
	二极管类型	RECTIFIER DIODE
	JESD-30 代码	O-LALF-W2
	JESD-609代码	e0
	最大非重复峰值正向电流	175 A
	元件数量	1
	相数	1
	端子数量	2
	最大输出电流	12 A
	封装主体材料	GLASS
	封装形状	ROUND
	封装形式	LONG FORM
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	认证状态	Qualified
	参考标准	MIL-19500/503
	最大反向恢复时间	0.03  µs
	表面贴装	NO
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	WIRE
	端子位置	AXIAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	Base Number Matches	1


	JAN1N6077
	ECX-5981-19.440M
	ECX-5981-19.440M TR
	1909935
	CA3101F16-11PF80
	ECCM7BA18-44.736MTR
	63MXR6800MOOE30X50
	63MXR6800MOOE35X40
	N74F30240D
	N74F30244D
	N74F30240N
	N74F30240F
	N74F30244F
	208450011001169
	VRP4-80A1A0G
	BNC7-J-C-H-ST-BH3
	MB641BT08TADG60
	MB642BT08TADG60
	MB642BT08TADG70
	MB644CT00TADG60
	MB644CT00TADG70
	BGY47B
	RB060MM-60TR
	I583-3Q1-40.000MHZ
	MAX44245ASD+
	MAX44245AUD+T
	56206L1
	T510X106K050ATE090
	TMK432BJ106KM-B
	TMK432BJ106MM-B
	EC2C-28.224M TR
	TL1464IPTRG4
	C1206T225K4RALTU
	1862962
	132274
	WSR57L000FEA
	WSR5R0150FEA
	WSR55L000FEA
	WSR51L000FEA
	WSR52L000FEA
	WSR53L000FEA
	WSR58L000FEA
	WSR59L000FEA
	WSR5R0200FEA
	WSR5R0250FEA
	WSR54L000FEA
	WSR5R0400FEA
	WSR5R0700FEA
	WSR5R2000FEA
	WSR5R1000FEA
	WSR5R0300FEA
	WSR5R0500FEA
	WSR5R0900FEA
	WSR5R3000FEA
	T356E106M016AT
	1406106
	FX2B-40P-1.27DSAL(71)
	IS45VM32800K-6BLA1
	0473131001
	EUMA16-9.720MTR
	217.16
	217.63
	217001.
	217002.
	217003
	217005.
	217010.
	217015.
	015DZ5.1
	GL5XS022B0S
	MM58201V
	151-10-318-00-003000
	151-10-308-00-003000
	151-10-308-00-005000
	151-10-424-00-003000
	2543-JPS-034
	HSA2-040SIA/A2S20A
	DIN-200-MR-L44-A1C3
	MART100KP70CATRE3
	MART100KP100CATRE3
	MART100KP120CATRE3
	MART100KP130ATR
	MART100KP150ATRE3
	MART100KP160CATR
	MART100KP78ATRE3
	MART100KP90ATRE3
	MART100KP90CATRE3
	MART100KP100ATRE3
	MART100KP110ATR
	MART100KP130ATRE3
	MART100KP150CATRE3
	MART100KP170ATRE3
	MART100KP180ATRE3
	MART100KP200CATR
	MART100KP300ATRE3
	MART100KP33A
	MART100KP33AE3
	MART100KP33ATR
	MART100KP33CAE3TR
	MART100KP350ATRE3
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